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(54) Title: COOLING DEVICE FOR AN INTEGRATED CIRCUIT 

(54) Titre : DISPOSITIF DE REFROIDISSEMENT DUN CIRCUIT INTEGRE 



(57) Abstract: The invention 
relates to a pump comprising: a 
cavity formed inside an insulating 
substrate, the upper part of the 
substrate being situated near the 
cavity comprising an edge; a 
conductive layer covering the 
inside of the cavity up to the edge 
and optionally covering the edge 
itself; a flexible membrane made 
of a conductive material placed 
above the cavity and resting 
against the edge; a dielectric layer 
covering the conductive layer or 

the membrane whereby insulating the portions of the conductive layer and of the membrane that are near one another, at least one 
aeration line formed in the insulating substrate that opens into the cavity via an opening in the conductive layer, and; terminals for 
applying a voltage between the conductive layer and the membrane. 




If} (57) Abrege : Llnvention concerne une pompe comprenant : une cavite formee dans un substrat isolant, la partie superieure du 
^5 substrat situee a proximity de la cavite" constituant une bordure, une couche conductrice recouvrant rinterieur de la cavite* jusqu'a la 
^5 bordure et recouvrant eventuellement la bordure, une membrane souple, constituee d'un materiau conducteur, placee au-dessus de la 
^ cavit6 et s'appuyant sur la bordure, une couche dielectrique recouvrant la couche conductrice ou la membrane de facon a isoler les 
portions de la couche conductrice et de la membrane qui sont proches Tune de Tautre, au moins un conduit d'aeration form6 dans 
le substrat isolant qui d£bouche dans la cavit6 par une ouverture de la couche conductrice, et des bornes d'application d'une tension 
|^ entre la couche conductrice et la membrane. 
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